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 データシート 

READ4353J 
小型低電圧駆動・フルレンジ入出力 

CMOS・クワッドオペアンプ 

(VIO≤±6mV, SR=0.35V/μs, GBW=550KHz) 

概要 

READ4353J は、低電圧, 低消費電流動作可能で、フルレンジ入出力を実現したクワッドオペアンプで
す。本 IC は共に電源電圧 1.8V から動作が可能、周囲温度は-40˚C から+125˚C の広い範囲でご使用いただ
くことが可能です。 

パッケージは小型の 14 ピン TSSOP に対応しています。 

特長 

AEC-Q100 準拠 

低電圧単一電源動作    VDD = 1.8V ～ 5.5V 

低入力オフセット電圧  VIO ≤ ±6.0mV 

低入力バイアス電流   IB ≤ (1pA).  

広出力電圧範囲     VOUT : VSS+0.1 V ～ VDD-0.1 V(@Io=1mA)  

チャンネル当り回路電流    IDD = 40 μA Typ. 

スルーレート      SR = 0.35 V/μs Typ. 

【注】 ( ) 内は設計参考値を示します。 

 

製品ラインアップ 

型名 用途 パッケージ 

READ4353JSP 高品質水準・低消費電流 14 ピン・プラスチック TSSOP 
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内部回路図（１回路あたり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
絶対最大定格 

<TA=25˚C> 

項目 記号 定格値 単位 

電源電圧 注.1 VDD -0.3 ～ +6.5 V 

差動入力電圧 VID -VDD ～ +VDD V 

入力電圧 注.2 VI -0.3 ～ VDD +0.3 V 

最大出力電流 IO 10 mA 

全損失 注.3 PT 550 mW 

ジャンクション温度 Tj +150 ˚C 

動作温度範囲 TA -40 ～ +125 ˚C 

保存温度 Tstg -55 ～ +150 ˚C 

【注】 1.電源の逆接続は破壊の可能性がありますので注意してください。 

    2.特性劣化や破壊がなく入力端子に印加可能な入力電圧範囲です。GND-0.3V 以下の電圧を印加しないでくださ

い。なお、オペアンプとして正常動作する入力電圧は、電気的特性の同相入力電圧範囲です。 

    3.ガラスエポキシ基板 (サイズ 100mm×100mm、厚さ 1mm、銅箔片面のみ基板面積の 15%ベタ配線) 搭載時の

値です。動作周囲温度に応じては、製品ごとに下記条件、ディレーティング率で制限を受けますので、注意して

ください。 

 READ4353JSP: TA > 71˚C では -7.0 mW/˚C でディレーティングしてください。 

    (ジャンクション – 周囲空気間熱抵抗は Rth(J-A) = 144˚C/W) 
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電気的特性 

< TA=25˚C, VDD=3.3V> 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

電源電圧 VDD－VSS 1.8  5.5 V  

入力オフセット電圧 VIO   ±6 mV  

入力オフセット電流 IIO   (1) pA  

入力バイアス電流 IB   (1) pA  

出力ハイ電圧 VOH VDD-0.1   V IL = 1 mA 

出力ロー電圧 VOL   VSS+0.1 V IL = 1 mA 

大振幅電圧利得 AV 80 120  dB RL≥100kΩ 

チャネル当り回路電流 IDD/ch  40 80 μA RL=∞, IO=0 

同相信号除去比 CMRR 60 80  dB  

電源変動除去比 SVRR 60 80  dB  

同相入力電圧範囲 VICM VSS  VDD V  

利得帯域幅積 GBW  550  kHz CL=20pF 

スルーレート SR  0.35  V/μs CL=20pF 

【注】 ( ) 内は設計参考値を示します。 

 

注意事項 

・出力端子の取り扱い: 本製品の出力端子に過電流保護機能は内蔵されておりません。 

そのため、天絡(出力端子と+電源を接続)、地絡(出力端子と GND を接続)、 

出力端子と GND 間にダイオードを接続してクランプする回路を構成すると過大に出力電流

が流れる可能性がありますので出力端子に直列抵抗を挿入し電流制限を行ってください。 

・入力オフセット電圧: オペアンプ初段の増幅回路は GND 付近の動作に適した回路と 

+電源付近の動作に適した回路の 2 つで構成されています。 

電源側に適した回路と GND 側に適した回路の切り替わりポイントでは入力オフセット電圧

に微小な電圧シフトが発生し、高倍率の交流増幅では信号の歪として観測されたり、高倍率

の直流増幅回路では出力電圧の段差として観測される場合がございます。 
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外形寸法図 

 

14-PIN PLASTIC TSSOP 

JEITA Package Code RENESAS Code Previous Code MASS(TYP.)[g] 

P-TSSOP14-0225-0.65 PTSP0014JB-A P14GR-65-9LG-1 － 

 

 

 

 
 

 

 

ITEM
D
D1
E

HE
A
A1
A2

A3 0.25

+0.06
-0.05

c
L 0.5
Lp
L1

+5°
-3°

e 0.65

x 0.10
y 0.10

ZD 0.625

0.60 ±0.15
1.00 ±0.20

θ 3°

1.20 MAX.
0.10 ±0.05
1.00 ±0.05

b 0.24

0.145 ±0.055

MILLIMETERS
5.15 ±0.15
5.00 ±0.10
4.40 ±0.10
6.40 ±0.20

Unit:mm 

detail of lead end 

NOTE 

Each lead centerline is located within 0.10 mm of 

its true position at maximum material condition. 
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